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【手続補正書】
【提出日】平成22年11月11日(2010.11.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線信号を送受信するアンテナ回路と、
前記無線信号に応じた入力電圧を生成する電源回路と、
前記入力電圧の信号強度をアナログ値からデジタル値に変換するアナログ／デジタル変換
回路と、を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
無線信号を送受信するアンテナ回路と、
前記無線信号に応じた入力電圧を生成する電源回路と、
前記入力電圧の信号強度をアナログ値からデジタル値に変換するアナログ／デジタル変換
回路と、を有し、



(2) JP 2008-192132 A5 2011.1.6

前記アナログ／デジタル変換回路で変換された前記入力電圧の信号強度に応じたデジタル
値のデータ信号は、前記アンテナ回路より外部に送信されることを特徴とする半導体装置
。
【請求項３】
請求項１または２において、前記アナログ／デジタル変換回路は、フラッシュ方式のアナ
ログ／デジタル変換回路、または逐次比較方式のアナログ／デジタル変換回路、またはマ
ルチスロープ方式のアナログ／デジタル変換回路、またはΣΔ方式のアナログ／デジタル
変換回路、またはリングオシレータ方式のアナログ／デジタル変換回路、であることを特
徴とする半導体装置。
【請求項４】
無線信号を送受信するアンテナ回路と、
前記無線信号に応じた入力電圧を生成する電源回路と、
前記入力電圧の信号強度をアナログ値からデジタル値に変換するアナログ／デジタル変換
回路と、を有し、
前記アナログ／デジタル変換回路は、少なくとも２種類の方式によるアナログ／デジタル
変換回路を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
無線信号を送受信するアンテナ回路と、
前記無線信号に応じた入力電圧を生成する電源回路と、
前記入力電圧の信号強度をアナログ値からデジタル値に変換するアナログ／デジタル変換
回路と、を有し、
前記アナログ／デジタル変換回路は、少なくとも２種類の方式によるアナログ／デジタル
変換回路を有し、
前記アナログ／デジタル変換回路で変換された前記入力電圧の信号強度に応じたデジタル
値のデータ信号は、前記アンテナ回路より外部に送信されることを特徴とする半導体装置
。
【請求項６】
請求項４または５において、少なくとも２種類の方式による前記アナログ／デジタル変換
回路は、フラッシュ方式のアナログ／デジタル変換回路、逐次比較方式のアナログ／デジ
タル変換回路、マルチスロープ方式のアナログ／デジタル変換回路、ΣΔ方式のアナログ
／デジタル変換回路、及びリングオシレータ方式のアナログ／デジタル変換回路のいずれ
かを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
請求項１乃至６のいずれか一項において、前記電源回路及び前記アナログ／デジタル変換
回路は、薄膜トランジスタを有することを特徴とする半導体装置。
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